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摘要(译)

弯曲传感器装置，例如超声换能器阵列，由使用微机械加工机电系统
（MEMS）技术构造的平面微机械传感器（例如cMUT或pMUT）阵列制
造。该装置包括：支撑结构，包括脊柱，该脊柱具有通常弯曲的轮廓和
从弯曲脊柱的一侧延伸的多个齿;以及在支撑结构上构建的多个传感器。
脊柱可以向前或向后弯曲并且附接到支撑构件的弯曲前面，从而使得传
感器采用弯曲阵列。
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